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Àùåóëîâ À. À., Îõðåì Â. Ã., Ðîìàíþê È. Ñ. Íîâûå òåðìîýëåêòðè÷åñêèå 
ýôôåêòû è ýëåìåíòû (íà óêðàèíñêîì ÿçûêå).— ×åðíîâöû: Èçäàòåëüñêèé 
äîì «Ðîäîâ³ä», 2015.

Ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû òåîðåòè÷åñêèõ è ýêñïåðè-
ìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé íåêîòîðûõ íîâûõ ôèçè÷å-
ñêèõ ÿâëåíèé è ýôôåêòîâ â òåðìîýëåêòðè÷åñêè íåîä-
íîðîäíûõ è àíèçîòðîïíûõ ñðåäàõ. Ê íèì îòíîñÿòñÿ 
Umkehr-ýôôåêò, à òàêæå ÿâëåíèÿ îáúåìíîé òåðìî-ýäñ è 
Áðèäæìåíà. Èõ èñïîëüçîâàíèå ïîçâîëèëî ïðåäëîæèòü è 
ñîçäàòü ðÿä îðèãèíàëüíûõ õîëîäèëüíûõ ýëåìåíòîâ. Ðàññìî-
òðåíû òàêæå íîâûå àñïåêòû ÿâëåíèÿ âèõðåâûõ òåðìîýëåêòðè-
÷åñêèõ òîêîâ, ïîçâîëèâøèå ïðåäëîæèòü îðèãèíàëüíûé ïîä-
õîä ê ïðîáëåìå òåðìîýëåêòðè÷åñêîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ ýíåð-
ãèè. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû îáóñëîâèëè ïîÿâëåíèå ðÿäà 
ïåðñïåêòèâíûõ ãåíåðàòîðíûõ è õîëîäèëüíûõ ýëåìåíòîâ.
Äëÿ ó÷åíûõ, çàíèìàþùèõñÿ òåðìîýëåêòðè÷åñòâîì, èíæåíåðîâ-ðàçðàáîò÷èêîâ òåð-
ìîýëåêòðè÷åñêèõ ïðèáîðîâ, à òàêæå äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé, àñïèðàíòîâ è ñòóäåíòîâ 
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñïåöèàëüíîñòåé.
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zone for IDT is located at distances much greater than the actual size of the LiNbO3 crystals. This peculiarity 
is not always taken into account when calculating diffraction. The achieved results can be used to design 
high-frequency acousto-optic devices, as well as in the development of devices based on surface acoustic waves.

Keywords: acousto-optic devices, bulk acoustic wave, transducer array, piezoelectric transducer, diffraction 
of light waves.
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 â. ì. òеслюк, à. І. ïукач, ð. â. Загарю ìетоди, моделі та засоби 
автоматизації визначення ємнісних і резистивних параметрів елементів 
ìåìÑ.— ëьвів: âидавництво ëьвівської політехніки, 2015.

Пðоàíàлізовàíо методè, моделі тà зàсобè вèзíàчеííя елеê-
тðèчíого опоðу ðезèстèвíèх пàðàметðів елеêтðèчíèх êіл, à 
тàêож ðозгляíуто ðезèстèвíі тà ємíісíі пàðàметðè МЕМС тà 
особлèвості àвтомàтèзàції вèзíàчеííя їх зíàчеííя. Нàведеíо 
ðозðоблеíі методè для àвтомàтèчíого вèзíàчеííя елеêтðèчíого 
опоðу тà ємíості ðезèстèвíèх тà ємíісíèх пàðàметðів МЕМС, 
що вðàховують особлèвості тà спецèфіêу МЕМС-техíологій. 
Здійсíеíо моделювàííя ðоботè ðозðоблеíèх методів тà àíàліз 
отðèмàíèх ðезультàтів.
Äля ðàдіоіíжеíеðів, íàуêовців і студеíтів, яêі спеціàлізуються 
у сфеðі àвтомàтèзàції вèміðювàííя тà êоíтðолю ємíісíèх і ðе-
зèстèвíèх пàðàметðів міêðоелеêтðоííèх пðèстðоїв тà сèстем.
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Матвійків М. Д., Вус Б. ñ., Матвійків î. М. åлементи та компоненти елек-
тронних пристроїв.— ëьвів: Видавництво ëьвівської політехніки, 2015.

викладено основні відомості про сучасні та перспективні елементи і компонен-
ти електронних пристроїв, зокрема наведено визначення різних видів елементів 
та компонентів, розглянуто їх призначення, класифікацію, умовні зображення і 
ïîзíàчåííÿ, бóдîâó, ðîбîòó, âëàñòèâîñòі, зàñòîñóâàííÿ. 
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом 
“радіоелектронні апарати”, та фахівців, які проектують, виготовляють або об-
слуговують різноманітні електронні апарати, зокрема аудіо- та відеотехніку, 
åëåêòðîííі îбчèñëюâàëьíі мàшèíè, міêðîïðîцåñîðè òà ïåðñîíàëьíі êîмï’юòåðè, 
мåдèчíі àïàðàòè, зàñîбè зâ’ÿзêó, êîíòðîëьíî-âèміðюâàëьíі ïðèëàдè, ðîбîòîòåõíіêó, 
àâòîмàòèзîâàíі ñèñòåмè ïðîåêòóâàííÿ òà óïðàâëіííÿ òîщî.
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Нàâåдåíî îñíîâíі ïîñòóëàòè êâàíòîâîї мåõàíіêè дëÿ îðãàíічíîї åëåêòðîíіêè. Оïè-
сано базові структури та особливості функціонування нанорозмірних елементів, 
пристроїв електронної техніки: сонячних фотоелементів, світловипромінювальних 
ñòðóêòóð, òðàíзèñòîðíèõ ñòðóêòóð, ñåíñîðіâ òîщî. Рîзãëÿíóòî фізèêî-õімічíі îñíî-
âè òåõíîëîãії ñòâîðåííÿ åëåêòðîííèõ ñòðóêòóð îðãàíічíîї åëåêòðîíіêè.
Äëÿ ñòóдåíòіâ òà àñïіðàíòіâ, ÿêі íàâчàюòьñÿ зà íàïðÿмîм åëåêòðîíіêè.


